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Fotodiode R:H: 
SP107 / AF 

Vorläufige technische Daten 

Die SP 107 ist eine Si-pin-Fotodiode in einem werden kann. Buchse mit Schutzkappe versehen. 

Buchsengehäuse, das mittels einer lösbaren Sie ist für den Einsatz in LLKU-Systemen be- 

Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden stimmt. Flanschbreite 8,4 mm. 
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Gehäuse potentialfrei ausgeführt. 

Das Bauelement ist sowohl für 

Frontplatten, als auch für Leiter- 

platten-Befestigung geeignet. 
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Gesamtkapazität 

bei Up = 20 V Crot typ- 2,5 PF 

Grenzwerte bei &, = -40 bis 70 °C ö 
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1) Normlichtart A nach 2GL 37363 %07 — 
2) gilt nur für Einkoppeldämpfung von O0 dB f 
3) werden LWL mit einer anderen numerischen 

Apertur verwendet, so ist die entsprechen- V 
de Umrechnung vorzunehmen. O 
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Mittlere Abhängigkeit der Gesamt- Mittlerer Kurzschlußstrom in Abhängig- 
kapazität von der Sperrspannung keit von der Beleuchtungsstärke 
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Mittlere Abhängigkeit des Dunkel- 
Abhängigkeit der spektralen Empfind- Stromes von der Sperrspannung 
lichkeit von der Sperrspannung 
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Mittlere normierte Abhängigkeit des 
Fotostromes von der Temperatur 

Änderungen vorbehalten! 
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